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Одним из способов разрешения этой проблемы, может быть создание 

экранов с динамически управляемыми характеристиками, которые 

позволили бы обеспечивать частотно-временное окно для обеспечения связи 

в определенные моменты времени. В настоящее время появилось большое 

число исследований, направленных на создание искусственных сред, 

позволяющих изменять свои свойства под воздействием управляющего 

потенциала либо излучения. В результате проведенных исследований была 

показана возможность создания такого материала на основе щелевой одно- и 

двухслойной металлической решетки с включением в каждую щель 

полупроводниковых элементов. В качестве последних могут использоваться 

изотропные полупроводники большим временем жизни носителей, например 

собственного полупроводника, при этом управление параметрами экрана 

осуществляется оптическим излучением. Это позволяет создать материал с 

высокой чувствительностью. Такая система экранов технологична, имеет 

невысокую стоимость, однако имеет недостаточное для ряда случаев 

быстродействие. В докладе обсуждается возможность увеличения 

быстродействия, а также организации трех режимов работы экранов: 

прозрачности, поглощения и генерации помехи. 

С помощью комбинации щелевых экранов и полупроводниковых 

элементов с туннельным эффектом. 

ХОЛЛОВСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

М.А. БАБЧЕНКО, Б.С. КОЛОСНИЦЫН 

Важнейшее достоинство интегральной оптики (ИО) — планарный 

характер всех оптических функциональных элементов, обеспечивающий 

компактность и малый вес элементов, объединение функциональных 

элементов на общей подложке в едином технологическом цикле, удобство 

совмещения схем ИО интегральными микроэлектронными схемами, 

возможность сочетания планарной оптики с планарной акустикой, доступность 

оптических устройств для необходимых внешних связей. 

Развитие ИО основывается на материалах, которые должны 

удовлетворять следующим требованиям: низкие оптические потери 

в интересуемой области спектра; возможность подбора материала 

с различными показателями преломления; технологичность материала, 

в частности с возможность его нанесения на различные подложки без 

увеличения оптических потерь; возможность управления показателем 

преломления с помощью внешнего воздействия. Перспективными в этом плане 

являются халькогенидные стеклообразные полупроводники (ХСП). 

 Сравнение теоретических и экспериментальных результатов 

исследования свойств контактов металл - ХСП дает основания сделать ряд 

выводов о характере барьеров в таких структурах. Потенциальный барьер 

структуры образуется при перераспределении зарядов, локализованных 

на ловушках в объеме ХСП, которое происходит за счет активационного 

механизма при низких частотах, либо при высоких температурах. 

О прыжковом механизме проводимости в твердых растворах ХСП 

свидетельствуют экспоненциальный рост электропроводности, как функции 
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температуры с энергией активации; при «металлической» концентрации 

носителей заряда электропроводность значительно меньше минимальной 

проводимости; высокая концентрация при ломаной температуре наблюдается 

одновременно с ее активационной температурной зависимостью. 

УГРОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕДЕКЛАРИРОВАННЫХ ЗАКЛАДНЫХ 
УСТРОЙСТВ 

НА КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

О.К. БАРАНОВСКИЙ 

В современных условиях информатизация процессов в области 

национальной безопасности, автоматизация управления объектами, 

нарушение функционирования которых может привести к чрезвычайным 

ситуациям техногенного характера или нарушению жизнедеятельности 

населения, актуализировало требования к безопасности критически важных 

объектов информатизации (КВОИ), поддерживающих эти процессы. 

Специфика проблем безопасности КВОИ состоит в том, что повсеместно 

используемые популярные импортные продукты и системы не рассчитаны или 

не прошли процедуру подтверждения соответствия для применения в тех 

ситуациях, когда безопасность имеет существенное значение. 

К основным угрозам безопасности на КВОИ относят: 

– нарушение целостности, доступности, конфиденциальности и 

сохранности информации; 

– нарушение функционирования оборудования или программного 

обеспечения, от которых зависит выполнение миссии объектом критической 

инфраструктуры. 

Учитывая, что известные методы поиска недокументированных 

возможностей являются весьма трудоемкими и не позволяют обеспечить 

высокое доверие к функционированию КВОИ, необходимо также 

предусматривать меры по перекрытию скрытых (неразрешенных) каналов 

передачи данных между отдельными агентами. 

В связи с этим, обеспечение заданного уровня доверия к используемым 

на КВОИ продуктам и системам информационных технологий импортного 

производства должно выполняться в рамках действующих процедур 

подтверждения соответствия в устанавливаемых с учетом степени критичности 

КВОИ объемах и соотношениях работ, включающих поиск 

недокументированных возможностей и перекрытие скрытых каналов передачи 

данных как внутри КВОИ, так и за их пределы. 

ВЛИЯНИЕ ВОДОСОДЕРЖАЩИХ ЭКРАНОВ 
НА ОСЛАБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

О.В. БОЙПРАВ, Р. АЛЬ-САИДИ 

На сегодняшний день наблюдается активное использование 

электромагнитного ресурса, которое приводит к возрастанию искусственного 

электромагнитного фона Земли. По своим частотным и мощностным 




